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Transistor Mosfet IRFP460PBF 500 V 20A

Codigo: 112872

Descripcién

E1 IRFP4GOPBF es un MOSFET de potencia de N-canal de 500V, el MOSFET de potencia de tercera generacion proporciona al disefiador la mejor combinacion de
conmutacion répida, disefio de dispositivo robusto y baia resistencia.

¢ Clasificacién dv/dt dinamica

@ Ciasifcado avalancha repetiiva
@ Facil conexion paralela

@ Requerimiento contolador sencilo
@ Grifcio de montaje centra aisiado
.

Conmutacion rapida

Aplicaciones: Administracion de potencia

e Polaridad: Canal N

®  Tension drenaje-fuente Vds: 500 V

7 @ ension Vgs de medicion Rds(on): 10V

. @ rension umbral Vgs: 4V
y @ iensidad drenador continua I: 20 A
@ Disipacion de potencia Pd: 260 W
@ Resistencia de activacien Rds(on): 270 mohm
®  remperatura de trabajo méxima: 150°C
@ Encapsulado T0-247
® 3pies
sustitto

® 2o
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